
电源系统核心:  
CoolMOS™ 7 – CoolSiC™ – CoolGaN™
CoolMOS™ 7 是英飞凌推出的最新一代高压超级结MOSFET，将为能源效率、功率密度和易用性设定新的标准。CoolMOS™ 7在导通、
开关和驱动损耗方面具有优异表现。 CoolSiC™和CoolGaN™技术着眼未来，设计出具有极高效率且结构紧凑的系统，以满足未来对
更环保和更佳产品的需求。

使用英飞凌高压转换解决方案降低成本并拓展业务的7大理由！

www.infineon.com/coolmos www.infineon.com/coolsic www.infineon.com/coolgan www.infineon.com/eicedriver

产品和技术领先 
在您的产品中采用最佳的MOSFET，与具有 20年成功经验和宏伟产品规划的超级结创
造者合作

系统思维方法 
英飞凌的P2S –产品到系统思维– 方法, 使设计导入过程更简单，并增加我们合作伙伴
的销售机会

最佳质量和成本
英飞凌公认的高质量减少了售后工作，提高了客户满意度，并且价格水平极具竞争力

无与伦比的供应链
凭借在功率半导体行业中的强大生产产能实力，英飞凌可帮助合作伙伴确保收入并提
高客户满意度

出色的支持
英飞凌强大的支持架构可帮助客户缩短上市时间并简化设计导入工作

销售提升 
我们提供诸多的实用信息、内容和工具，使销售更加有效，并让强劲的市场营销投资带
来更多需求

最全面的产品系列
高压MOSFET产品系列的详细分类可满足不断增多的应用需求，产生更多的销售机会
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CoolMOS™ 7 CoolSiC™ CoolGaN™ Driver ICs

应用
CFD7 – 600 V C7 – 650 V C7 – 600 V G7 – 650 V G7 – 600 V P7 – 600 V P7 – 700 V P7 – 800 V P7 – 950 V CoolSiC™ 

diode G6
CoolGaN™

600 V
EiceDRIVER™

低功率应用
电视 ✓ ✓  ✓
充电器 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓
适配器 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓
照明 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓
音频电源 ✓ ✓ ✓  ✓
游戏 ✓ ✓
PC电源 ✓
智能电表 ✓ ✓

快速增长的高功率应用
电动汽车充电 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
LSEV（低速电动汽车）充电 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
工业电池充电 ✓ ✓  ✓  ✓ ✓

高功率应用
服务器 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
电信 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
工业电源 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
太阳能 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

P7 – 600 V
0.18 – 0.6 Ω

P7 – 700 V
0.36 – 2.0 Ω

P7 – 800 V
0.28 – 4.5 Ω

P7 – 950 V
0.45 – 3.7 Ω

PFCPFC LLC ZVS移相全桥 PFC PFCLLC ZVS PS

PFC PFC PFC反激反激 反激 反激PFC LLC

适用于低功率应用的产品系列(<150 W)

适用于高功率应用的产品系列(>150 W)

应用于产品矩阵

RDS(on)  17 – 190 mΩ

栅极驱动器IC
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管600 V/650 V
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0.19 – 0.34 Ω
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